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1 Autoevaluační hodnocení 
 

(autoevaluační kriteria podle čl. 3 Směrnice rektora č.1/2006 VUT v Brně - postup při jmenovacím řízení 

na VUT v Brně) 

Podklad k návrhu na jmenování: docentem 

 

1.1 Souhrnný přehled autoevaluačních kritérií 
 

A. Vědecká a odborná činnost 

Položka Počet bodů 

1 Monografie (Knižní publikace zpracovávající vědní problém v hloubce, rozsahu a 

významu převyšujícím možnosti článku. Podstatným rysem je originalita částí, 

které přinášejí nové vědecké poznatky. Monografií se nerozumí, byť kvalitní, 

kompilace, učebnice, příručka apod.) – za jeden autorský arch      

0 

2 Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s impakt faktorem (IF) větším než 

0,500 

190 (19) 

3 Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s IF 0,100-0,500 7,5 (1) 

4 Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s IF menším než 0,100 nebo ve 

vědeckém časopisu bez IF 

30 (6) 

5 Významné inženýrské, umělecké, architektonické ekonomické dílo podle čl.2 

směrnice VUT 

 

6 Citace jiným autorem podle Science Citation Index (SCI) 396 (132) 

7 Zahraniční patent  

8 Domácí patent/ autorské osvědčení 10/33 

(2/12) 

9 Příspěvek ve sborníku světového nebo evropského kongresu, sympozia, vědecké 

konference  

 

10 Abstrakt ve sborníku světového nebo evropského kongresu, sympozia, vědecké 

konference 

  48  

11 Příspěvek ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia, 

vědecké konference 

4 (2) 

12 Publikace v odborném časopisu  

13 Abstrakt ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia, 

vědecké konference, příspěvek ve sborníku odborné konference  

1 (2) 

14 Citace jiným autorem v publikaci bez SCI  

15 Členství v současném výboru světové nebo evropské vědecké společnosti  

16 Členství v současném výboru česko-slovenské vědecké společnosti  

17 Členství v redakční radě vědeckého časopisu v zahraničí  

18 Členství v redakční radě česko-slovenského vědeckého časopisu  

19 Členství v redakční radě odborného časopisu  

20 Členství ve vědecké radě (1 období)  
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21 Členství v organizačním výboru světového nebo evropského kongresu, sympozia, 

vědecké konference 

 

22 Členství v organizačním výboru národního nebo mezinárodního kongresu, 

sympozia, vědecké konference 

 

23 Získání zahraničního grantu (řešitel, spoluřešitel)  

24  Získání externího grantu (řešitel, spoluřešitel) 6 

25 Odborná příručka v oboru – za jeden autorský arch  

26 Členství v grantových komisích, radách výzkumných programů  

27 Posudek zahraniční publikace nebo projektu, znalecký posudek, expertíza   

28 Členství v komisích pro habilitační nebo profesorské řízení  

29 Posudek domácí publikace nebo projektu  

30 Posudek k obhajobě habilitační nebo disertační práce k Ph.D.(DrSc.,CSc.)  

 
B.  Pedagogická činnost 

Položka Počet bodů 

1 Za každý rok pedagogického působení na vysoké škole na plný úvazek (částečné 

úvazky se sčítají), u externích učitelů se započítávají přednášky, praktika a cvičení 

metodikou používanou na VUT 

30 

2 Zavedení oboru, který je součástí současného studijního programu   

3 Zavedení předmětu, který byl vyučován v posledních pěti letech  

4 Vedoucí obhájené bakalářské/diplomové práce    30/38 

(30/19) 

5 Školitel/školitel specialista studenta, který získal Ph.D. (CSc.,Dr.)   

6 Učebnice – za jeden autorský arch    

7 Překlad cizojazyčné učebnice  

8 Skripta – za jeden autorský arch  

9 Vytvoření významné výukové pomůcky (film, video, software) 10 

10 Recenze učebnice nebo skript  

11 Členství v oborové radě doktorského studijního programu  

12 Členství v komisi pro státní doktorskou zkoušku nebo obhajobu disertační práce   

13 Členství v komisi pro státní závěrečné zkoušky v jednom roce    

 

Shrnutí 

(skutečnost/minimální požadavky) 

  
A1-A6 

 
A7-A14 

 
A ostatní 

 
A celkem 

 
B celkem 

Školitel 
absolventů 

doktorského 
studia 

 
Celkem 

A+B 

Doc. 623,5/50 96/50 6/40 725,5/140 108/40 0/0 833,5/180 
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1.2 Podrobný rozpis položek kvalifikovaných kritérií 

 

A. Vědecká odborná činnost 
 

1.2.1 Původní vědecká práce ve vědeckém časopise s IF větším než 0,500 
(položka 2) 

1. VOBORNÝ Stanislav, Miroslav KOLÍBAL, MACH Jindřich, ČECHAL Jan, BÁBOR Petr, PRUŠA 

Stanislav, SPOUSTA Jiří a Tomáš ŠIKOLA. Deposition and in-situ characterization of ultra-thin 

films. Thin solid films [online]. 2004, 459(1-2), 17–22. ISSN: 0040-6090 Dostupné z: doi: 

10.1016/j.tsf.2003.12.076. (IF 1.647). 15 %. 

 

2. ČECHAL Jan, MACH Jindřich, VOBORNÝ Stanislav, KOSTELNÍK Petr, BÁBOR Petr, SPOUSTA Jiří a 

Tomáš ŠIKOLA. A study of Ga layers on Si(100)-(2 x 1) by SR-PES: Influence of adsorbed water. 

Surface science [online]. 2007, 601(9), 2047–2053. ISSN: 0039-6028. Dostupné z: doi: 

10.1016/j.susc.2007.02.038. (IF 1.855). 03 %. 

 

3. MACH Jindřich, ČECHAL Jan, Miroslav KOLÍBAL, POTOČEK Michal, a Tomáš ŠIKOLA. Atomic 

hydrogen induced gallium nanocluster formation on the Si(100) surface. Surface science 

[online]. 2008, 602(10), 1898–1902. ISSN: 0039-6028. Dostupné 

z: doi: 10.1016/j.susc.2008.03.038. (IF 1.731). 38 %. 

 

4. ČECHAL Jan, TOMANEC Ondřej, ŠKODA David, KOŇAKOVÁ Kateřina, HRNČÍŘ Tomáš, MACH 

Jindřich, KOLÍBAL Miroslav a Tomáš ŠIKOLA. Selective growth of Co islands on ion beam induced 

nucleation centers in a native SiO2 film. Journal of Applied Physics [online]. 2009, 105(8), 

084314. ISSN: 0021-8979. Dostupné z: doi: 10.1063/1.3116188. (IF 2.072). 02 %. 

 

5. BARTOŠÍK, Miroslav, KOLÍBAL Miroslav, ČECHAL Jan, MACH Jindřich a ŠIKOLA Tomáš. Selective 

Growth of Metallic Nanostructures on Surfaces Patterned by AFM Local Anodic Oxidation. 

Journal of nanoscience and nanotechnology [online]. 20079, 9(10), 5887–5890. ISSN 1533-

4880. Dostupné z: doi:10.1166/jnn.2009.1251 (IF 1.435). 15 %. 

 
6. KOLÍBAL Miroslav, ČECHAL Jan, BARTOŠÍK Miroslav, MACH Jindřich a ŠIKOLA Tomáš. Stability 

of hydrogen-terminated vicinal Si(1 1 1) surface under ambient atmosphere. Applied Surface 
Science [online]. 2010, 256(11), 3423–3426. ISSN: 01694332. Dostupné 
z: doi:10.1016/j.apsusc.2009.12.045. (IF 1.795). 03 %. 
 

7. MACH Jindřich, ŠAMOŘIL Tomáš, VOBORNÝ Stanislav, KOLÍBAL Miroslav, ZLÁMAL Jakub, 
SPOUSTA Jiří, DITTRICHOVÁ Libuše a ŠIKOLA Tomáš. An ultra-low energy (30 – 200 eV) ion-
atomic beam source for ion-beam-assisted deposition in ultrahigh vacuum. Review of Scientific 
Instruments [online]. 2011, 82(8), 083302. ISSN: 0034- 6748. Dostupné 
z: doi: 10.1063/1.3622749. (IF 1.367). 40 %. 
 

8. KOLÍBAL Miroslav, VYSTAVĚL Tomáš, NOVÁK Libor, MACH Jindřich, a ŠIKOLA Tomáš. In-situ 
observation of < 110 > oriented Ge nanowire growth and associated collector droplet behavior. 
Applied Physics Letters [online]. 2011, 99(14), 143113. ISSN: 0003- 6951. Dostupné 
z: doi: 10.1063/1.3647774. (IF 3.844). 05 %. 
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9. PROCHÁZKA Pavel, MACH Jindřich, BISCHOFF Dominik, LIŠKOVÁ Zuzana, DVOŘÁK Petr, 
VAŇATKA Marek, SIMONET Pauline, VARLET Anastasia, HEMZAL Dušan, PETRENEC Martin, 
KALINA Lukáš, BARTOŠÍK Miroslav, ENSSLIN Klaus, VARGA Peter, ČECHAL Jan a ŠIKOLA Tomáš. 
Ultrasmooth metallic foils for growth of high quality graphene by chemical vapor deposition. 
Nanotechnology [online]. 2014, 25(185601), 1–8. Dostupné z: doi:10.1088/0957-
4484/25/18/185601. (IF 3.821). 15 %. 

 
10. MACH Jindřich, ŠAMOŘIL Tomáš, KOLÍBAL Miroslav, ZLÁMAL Jakub, VOBORNÝ Stanislav, 

BARTOŠÍK Miroslav a ŠIKOLA Tomáš. Optimization of ion-atomic beam source for deposition of 
GaN ultrathin films. Review of Scientific Instruments [online]. 2014, 85(8). ISSN: 10897623. 
Dostupné z: doi:10.1063/1.4892800. (IF 1.614). 50 %. 
 

11. MOURALOVÁ Kateřina, MATOUŠEK Radek, KOVÁŘ Jiří, MACH Jindřich, KLAKURKOVÁ Lenka a 
BEDNÁŘ Josef. Analyzing the surface layer after WEDM depending on the parameters of a 
machine for the 16MnCr5 steel. Measurement [online]. 2016, 94, 771- 779. ISSN: 0263-2241. 
Dostupné z: 10.1016/j.measurement.2016.09.028. (IF 2.359). 15 %. 
 

12. BARTOŠÍK Miroslav, KORMOŠ Lukáš, FLAJŠMAN Lukáš, KALOUSEK Radek, MACH Jindřich, 
LIŠKOVÁ Zuzana, NEZVAL David, ŠVARC Vojtěch, ŠAMOŘIL Tomáš a ŠIKOLA Tomáš. Nanometer-
sized water bridge and pull-off force in AFM at different relative humidities: Reproducibility 
measurement and model based on surface tension change. Journal of Physical Chemistry B 
[online]. 2017, 121(3), 610–619. ISSN: 15205207. Dostupné z: doi:10.1021/acs.jpcb.6b11108. 
(IF 3.146). 10 %. 
 

13. MACH Jindřich, PROCHÁZKA Pavel, BARTOŠÍK Miroslav, NEZVAL David, PIASTEK Jakub, HULVA 
Jan, ŠVARC Vojtěch, KONEČNÝ Martin, KORMOŠ Lukáš a ŠIKOLA Tomáš. Electronic transport 
properties of graphene doped by gallium. Nanotechnology [online]. 2017, 28(41), 415203. 
ISSN: 0957-4484. Dostupné z: doi:10.1088/1361-6528/aa86a4. (IF 3.404). 15 %. 

 
14. KONEČNÝ Martin, BARTOŠÍK Miroslav, MACH Jindřich, ŠVARC Vojtěch, NEZVAL David, PIASTEK 

Jakub, PROCHÁZKA Pavel, CAHLÍK Aleš a ŠIKOLA Tomáš. Kelvin Probe Force Microscopy and 
Calculation of Charge Transport in a Graphene/Silicon Dioxide System at Different Relative 
Humidity. ACS Applied Materials and Interfaces [online]. 2018, 10(14), 11987–11994. 
ISSN 19448252. Dostupné z: doi:10.1021/acsami.7b18041. (IF 8.456). 09 %. 
 

15. MACH Jindřich, PIASTEK Jakub, MANIŠ Jaroslav, ČALKOVSKÝ Vojta, ŠAMOŘIL Tomáš, DAMKOVÁ 
Jana, BARTOŠÍK Miroslav, VOBORNÝ Stanislav, KONEČNÝ Martin a ŠIKOLA Tomáš. Low 
temperature selective growth of GaN single crystals on pre-patterned Si substrates. Applied 
Surface Science [online]. 2019, 497, 143705. ISSN 0169-4332. Dostupné z: doi: 
10.1016/j.apsusc.2019.143705. (IF 6.182). 40 %. 
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16. BARTOŠÍK Miroslav, MACH Jindřich, PIASTEK Jakub, NEZVAL David, KONEČNÝ Martin, ŠVARC 
Vojtech, ENSSLIN Klaus a ŠIKOLA Tomáš. Mechanism and Suppression of Physisorbed-Water-
Caused Hysteresis in Graphene FET Sensors. ACS Sensors [online]. 2020, 5(9), 2940-2949. 
ISSN 2379-3694. Dostupné z: doi: 10.1021/acssensors.0c01441. (IF 7.711). 05 %. 
 

17. PRŮŠA Stanislav, BÁBIK Pavel, MACH Jindřich, STRAPKO Tomaš, ŠIKOLA Tomáš a BRONGERSMA 
Hiddem. Calcium and fluorine signals in HS-LEIS for CaF2(111) and powder-Quantification of 
atomic surface concentrations using LiF(001), Ca, and Cu references. A SURFACE Science Spectra 
[online]. 2020, 27(2), 024201. ISSN 1055-5269. Dostupné z: doi: 10.1116/6.0000325. (IF 0.686). 
15 %. 
 

18. NEZVAL David, BARTOŠÍK Miroslav, MACH Jindřich, PIASTEK Jakub, ŠVARC Vojtech, KONEČNÝ 
Martin a ŠIKOLA Tomáš. Density functional study of gallium clusters on graphene: electronic 
doping and diffusion. Journal Of Physics-Condensed Matter [online]. 2021, 33(2), 025002. 
ISSN: 0953-8984. Dostupné z: doi: 10.1088/1361-648X/abb683. (IF 2.333). 10 %. 
 

19. ROTHMAN Amnon, MANIŠ Jaroslav, DUBROVSKII Vladimir G., ŠIKOLA Tomáš, MACH Jindřich, 
JOSLEVICH Ernesto. Kinetics of Guided Growth of Horizontal GaN Nanowires on Flat and 
Faceted Sapphire Surfaces. Nanomaterials [online]. 2021, 11(3), 624. ISSN: 2079-4991. 
Dostupné z: doi: 10.3390/nano11030624. (IF 5.076). 30 %. 

Počet bodů 19 x 20/2 = 190 

1.2.2 Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s IF 0,100-0,500 
 

1. PRUŠA Stanislav, KOLÍBAL Miroslav, BÁBOR Petr, MACH Jindřich, a Tomáš ŠIKOLA. Analysis of 

thin films by time-of-flight low energy ion scattering. Acta Physica Polonica A [online]. 2007, 

111(3), 335–341. ISSN: 0587-4246. (IF  0.340 ) 05 %. 

 

Počet bodů 1 x 15/2 = 7,5 

1.2.3 A4. Původní vědecká práce ve vědeckém časopisu s IF menším než 0.100 nebo ve 

vědeckém časopisu bez IF 
     (položka 4) 

1. VOBORNÝ Stanislav, MACH Jindřich, ČECHAL Jan, KOSTELNÍK Petr, TOMANEC Ondřej, BÁBOR, 

Petr, SPOUSTA Jiří, ŠIKOLA Tomáš, Application of Complex UHV Apparatus in a Study of Low-

temperature Gallium-nitride Ultrathin Film Growth. Jemná mechanika a optika, (2004) 9, 

265-5. ISSN: 0447-6441. 15 %. 

 

2. LIŠKOVÁ Zuzana, PROCHÁZKA Pavel, BARTOŠÍK Miroslav, MACH Jindřich, URBÁNEK Michal,  

LEDINSKÝ Martin, FEJFAR Antonín, ŠIKOLA Tomáš. Metody charakterizace grafenu, Jemná 

mechanika a optika. (2013), 58(6), 184-186. ISSN: 0447-6441. 2 %. 

 

3. PROCHÁZKA Pavel, BARTOŠÍK Miroslav, MACH Jindřich, LIŠKOVÁ Zuzana, HULVA Jan, 

BOHUMIL David, KONEČNÝ Martin, ŠIKOLA Tomáš, Shubnikovy-de Haasovy oscilace na 

grafenu připraveném metodou CVD. Jemná mechanika a optika. (2014), 59(6-7), 195-198. 

ISSN: 0447-6441. 13 %. 
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4. GLAJC Petr, ZLÁMAL Jakub, MACH Jindřich, KOLÍBAL Miroslav, ŠIKOLA Tomáš: Návrh 

iontového zdroje se sedlovým polem a žhavenou katodou, Jemná mechanika a optika (2014) 

6-7, 181. ISSN: 0447-6441. 15 %. 

 

5. LIŠKOVÁ Zuzana, HAMMEROVÁ Veronika, ZAHRADNÍČEK Radim, MACH Jindřich, PROCHÁZKA 

Pavel, HULVA Jan, BARTOŠÍK Miroslav, ŠIKOLA Tomáš. Měření Schotkyho grafen/Si přechodu 

metodou EBIC. Jemná mechanika a optika, 2014, 59 (6-7), 189-191. ISSN: 0447-6441. 23 %. 

 

6. MOURALOVÁ Kateřina, BEDNÁŘ Josef, KOVÁŘ Jiří, MACH Jindřich,  Evaluation of MRR after 

WEDM depending on the resulting surface, Manufacturing TECHNOLOGY, 2016, 2, 396-401. 

ISSN: 1213-2489. 20 %. 

       Počet bodů 6 x 10/2 = 30 

1.2.4 Citace jiným autorem podle Science Citation Index  
(položka 6) 

VOBORNÝ Stanislav, Miroslav KOLÍBAL, MACH Jindřich, ČECHAL Jan, BÁBOR Petr, PRUŠA Stanislav, 
SPOUSTA Jiří a Tomáš ŠIKOLA. Deposition and in-situ characterization of ultra-thin films. Thin solid 
films [online]. 2004, 459(1-2), 17–22. ISSN: 0040-6090 Dostupné z: doi: 10.1016/j.tsf.2003.12.076. 
(IF 1.647) 

 

1. KOLÍBAL Miroslav, PRŮŠA Stanislav, PLOJHAR Martin a další, In situ analysis of Ga-ultrathin 
films by TOF-LEIS, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research Section B-Beam 
Interactions With Materials And Atoms. 2006, 249, 318–321. ISSN: 0168-583X Doi: 
10.1016/j.nimb.2006.04.020 
 

2. NDIEGE Nicholas, SHANNON Mark, MASEL Richard I. Silicon nanowires synthesized via 
microwave-assisted chemical vapor deposition. Electrochemical and Solid State Letters. 
2007, 10(11), K55–K59. ISSN 1099-0062. Doi: 10.1149/1.2774970 

 

3. ČECHAL Jan, MATLOCHA Tomáš, POLČÁK Josef a další. Characterization of oxidized gallium 
droplets on silicon surface: An ellipsoidal droplet shape model for angle resolved X-ray 
photoelectron spectroscopy analysis, Thin Solid Films. 2009, 517(6)   1928-1934. 
ISSN: 0040-6090. DOI: 10.1016/j.tsf.2008.10.011    

 

4. ČECHAL Jan, POLČÁK Josef a Tomáš Šikola.  Detachment Limited Kinetics of Gold Diffusion 
through Ultrathin Oxide Layers, Journal of Physical Chemistry C. 2014, 118(31)   17549-
17555. ISSN: 1932-7447. DOI: 10.1021/jp5031703    

 

5. BÁBOR Petr, DUDA Radek, POLCAK Josef a další. Real-time observation of self-limiting 
SiO2/Si decomposition catalysed by gold silicide droplets. RSC Advances. 2015, 5(123), 
101726–101731. ISSN: 2046-2069. DOI: 10.1039/c5ra19472e 

 

6. SHARMA Vimal Kumar, TRNKOVÁ Libuše. Copper Nanoparticle Modified Pencil Graphite 
Electrode for Electroanalysis of Adenine. Electroanalysis. 2016, 28(11), 2834–2840. 
ISSN: 1040-0397. DOI: 10.1002/elan.201600237 
 

7. MANAKHOV Anton, ČECHAL Jan, MICHLIČEK Miroslav, SHTANSKY Dimitry V. Determination 
of NH2 concentration on 3-aminopropyl tri-ethoxy silane layers and cyclopropylamine 
plasma polymers by liquid-phase derivatization with 5-iodo 2-furaldehyde. Applied Surface 
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Science [online]. 2017, 414, 390–397. Dostupné z: doi: 
https://doi.org/10.1166/jspm.2007.009 

 

ČECHAL Jan, MACH Jindřich, VOBORNÝ Stanislav, KOSTELNÍK Petr, BÁBOR Petr, SPOUSTA Jiří a 
Tomáš ŠIKOLA. A study of Ga layers on Si(100)-(2 x 1) by SR-PES: Influence of adsorbed water. Surface 
science. 2007, 601(9), 2047–2053. ISSN: 0039-6028. Dostupné z: doi: 10.1016/j.susc.2007.02.038. 
(IF 1.855) 

 

8. HARADA Ittetsu, SUZUKI Hidetoshi, IKARI Tetsuo, FUKUYAMA Atsuhikoí. Crystal Growth of 
GaAs on High Indexed Si Substrates for Multi-Junction Solar Cells, 2016 IEEE 43RD 
PHOTOVOLTAIC SPECIALISTS CONFERENCE (PVSC). 2016, Book Series: IEEE Photovoltaic 
Specialists Conference. 1947-1949. ISSN: 0160-8371  
 

MACH Jindřich, ČECHAL Jan, KOLÍBAL Miroslav, POTOČEK Michal, a ŠIKOLA Tomáš. Atomic hydrogen 
induced gallium nanocluster formation on the Si(100) surface. Surface science [online]. 2008, 
602(10), 1898–1902. ISSN: 0039-6028. Dostupné z: doi: 10.1016/j.susc.2008.03.038. (IF 1.731) 

 

9. AKTURK Olcay Uzengi, TOMAK Mehmet. Au-8 cluster adsorption on Si(100):2 x 1 
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September 2007, Book of Abstracts and Final Programme, OXD-1404, p. 309. 

 

11.  J. Mach, M. Kolíbal, J. Čechal, S. Voborný, T. Šikola: Analysis of GaN ultrathin hilms grown 

by ion-atom beam source, Poster presentation at the conference 17th Internationl 

Vacuum Congress (IVC-17), Stockholm, July 2007, Final Programme, TFSEP3-200, p. 154. 

 

12. M. Kolíbal, J. Čechal, M. Bartošík, J. Mach, T. Šikola: Stability of hydrogen-terminated 

silicon surface under ambient atmosphere, Poster presentation at the conference 6th 

International Conference on Nanosciences and Nanotechnologies (Nano ’07), Brno, 

October 2007, Abstract Booklet, p. 70. 

 

13. M. Bartošík, M. Kolíbal, J. Mach, J. Luksch, J. Čechal, R. Kalousek, J. Spousta, T. Šikola: 

Fabrication of nanostructures by selective growth, Poster presentation at the conference 

Symposium on Surface Science 2008 (3S’08), St. Christoph am Arlberg (Austria), March 

2008, Contributions (ed. by F. Aumayer and P. Varga), p. 151. 

 

14. M. Bartošík, M. Kolíbal, J. Čechal, J. Mach, M. Urbánek, O. Tomanec, J. Spousta, P. Klapetek, 

T. Šikola: Selective Growth and Testing of Metal Nanostructures, Oral presentation at the 

conference International Conference on Nanoscience + Technology (ICN+T 2008), Keystone 

(Colorado, USA), July 2008, Technical Program & Abstracts, NO2-TuA10, p. 123. 

 

15. O. Tomanec, J. Čechal, J. Mach, M. Kolíbal, K. Koňáková, T. Němeček, D. Škoda, M. Bartošík, 

T. Hrnčíř, T. Šikola: Selective Growth and Testing of Metal Nanostructures, Oral 

presentation at the conference International Conference on Nanoscience + Technology 

(ICN+T 2008), Keystone (Colorado, USA), July 2008, Technical Program & Abstracts, NO1-

TuM13, suplement. 

 

16. O. Tomanec, J. Čechal, J. Mach, M. Kolíbal, K. Koňáková, T. Němeček, D. Škoda, M. Bartošík, 

T. Hrnčíř, T. Šikola: Selective Growth and Testing of Metal Nanostructures, Poster 

presentation at the conference International Conference on Nanoscience + Technology 

(ICN+T 2008), Keystone (Colorado, USA), July 2008, Technical Program & Abstracts, NO-

TuP3, p. 129. 

 

17. J. Mach, S. Voborný, M. Kolíbal, P. Bábor, M. Potoček, J. Čechal, T. Šikola: Ion-Atom beam 

source and its application for preparation of ultrathin films, Poster presentation at the 

conference 14th International Conference on Solid Films and Surfaces (ICSFS14), Dublin 

(Ireland), June/July 2008, Programme, Tue-P-42, p. 299. 

 

18. M. Kolíbal, J. Mach, S. Průša, M. Potoček, J. Spousta, T. Vystavěl, T. Šikola: Gallium 

droplet arrays for nanowire fabrication, Poster presentation at the conference European 

Conference on Surface Science ECOSS 26, Parma (Italy), August-September 2009, 

Programme, Mo-CLU-P-085, p. 152. 
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19. M. Kolíbal, M. Bartošík, J. Mach, J. Čechal, D. Škoda, T. Šikola: Laterally-ordered growth of 

gallium droplets on silicon substrates, Poster presentation at the conference 

EuroNanoForum 2009, Praha, June 2009, Programme, P-139, p. 179. 

 

20. J. Mach, T. Šamořil, S. Voborný, P. Bábor, J. Čechal, M. Kolíbal, M. Potoček, T. Šikola: Ion-

Atom Beam Source and Its Application for Preparation of Ultrathin Films, poster 

presentation at Europian conference on Surface Science (ECOSS27), Groningen (The 

Netherlands), August-September 2010, Program book, SS-MO-p056, p. 200. 

 

21. M. Kolíbal, J. Mach, A. Seregin, D. Škoda, T. Šikola: Initial stages of germanium nanowires 

grown by thermal evaporation, poster presentation at Europian conference on Surface 

Science (ECOSS27), Groningen (The Netherlands), August-September 2010, Program 

book, SDG-MO-p015, page 187. 

 

22. J. Mach, M. Kolíbal, J. Čechal, T. Šamořil, S. Voborný, J. Spousta, T. Šikola: Selective 

growth of GaN nanodots on ion beam induced nucleation centers on Si(111), oral 

presentation at International Vacuum Congress (IVC18), Beijing (China), August 2010, 

Program book, NST8-O-5, p. 114. 

 

23. M. Kolíbal, J. Čechal, M. Bartošík, J. Mach, T. Šamořil, O. Tomanec, S. Voborný, J. Zlámal, 

R. Kalousek, J. Spousta, T. Šikola: Selective growth of nanostructures – principles of atomic 

nucleation at pre-patterned surfaces, oral presentation at 15th International Conference 

on Thin Films (ICTF15), Kyoto (Japan), November 2011, Final program O-S7-10. 

 

24. M. Konečný, M. Bartošík, M. Kolíbal, D. Škoda, R. Kalousek, J. Mach, J. Spousta, and T. 

Šikola, Aplication of Kelvin Probe Force Microscopyin detection of surface charging, poster 

presentation at ICFSI 13, Prague, Book of Abstracts, 2011, no. 17832 

 

25. J. Mach, J. Polčák, T. Šamořil, M. Kolíbal, S. Voborný, T. Šikola: Preparation of GaN shelled 

droplets with a Ga core on the Si (111) surface, poster presentation at 15th International 

Conference on Thin Films (ICTF15), Kyoto (Japan), November 2011, Final program 

P - S12- 0. 

 

26.  M. Kolíbal, T. Vystavěl, L. Novák, J. Mach, T. Šikola: In-situ Observation of <110> 

Oriented Ge Nanowire Growth And Associated Collector Droplet Behavior, oral 

presentation at 15th International Conference on Thin Films (ICTF15), Kyoto (Japan), 

November 2011, Final program, O-S7-02, p. 36. 

 

27. J. Mach, T. Šamořil, S. Voborný, M. Kolíbal, P. Mareš, J. Hulva, T. Šikola: Selective growth 

of GaN single crystals at ion-beam-induced nucleation centers on SiO2 surface at low 

deposition temperatures, poster presentation at ICN+T 2012, Paris (France), July 2012, 

Program PO9.26, p. 250. 

 

28. M. Kolíbal, J. Čechal, M. Bartošík, J. Mach, T. Šamořil, S. Voborný, L. Dittrichová, R. 

Kalousek, J. Spousta, T. Šikola: Selective growth of nanostructures – nucleation on 

prepaterned surfaces, oral presentation at ICN+T 2012, Paris (France), July 2012, Program 

SO2.3, p. 104. 
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29. T. Vystavěl, L. Novák, P. Wandrol; M. Kolíbal, J. Mach, T. Šikola: In-Situ SEM Observation 

of Oriented Ge Nanowire Growth, oral presentation at Microscopy & Microanalysis 2012, 

Phoenix (USA), July 2012,Conference programme A-15, no. 198 

 

30. Z. Lišková, M. Bartoš, P. Procházka, M. Bartošík, J. Mach, J. Spousta, T. Šikola: Humidity 

sensing properties of graphene, poster presentation NST/SS-P1-09 at IVC-19 and ICN+T 

2013 - International Conference on Nanoscience and Nanotechnology, September 2013, 

Paris, France, (http://www.ivc19.com/) 

 

31. M. Bartoš, Z. Lišková, P. Procházka, M. Bartošík, J. Mach, J. Spousta, T. Šikola: Humidity 

Sensing Properties of Graphene and Graphene Oxide, poster presentation at the 

conference International Conference on Vacuum Science + Technology (ICN+T 2014), July 

2014, Vail, Colorado, USA, Abstracts Book, NM-MoP6, 78. 

 

32. J. Mach, P. Mareš, T. Šamořil, P. Procházka, J. Hulva, J. Damková, M. Bartošík, S. Voborný, 

L. Břínek, Z. Édes, M. Kolíbal, J. Spousta, T. Šikola: Low Temperature Selective Growth of 

GaN Single Crystals on Pristine and Graphene Modified SiO2 Substrates, poster 

presentation at the conference International Conference on Vacuum Science + Technology 

(ICN+T 2014), July 2014, Vail, Colorado, USA, Abstracts Book, NM-MoP7, 78. 

 

33. M. Bartošík, M. Konečný, J. Mach, P. Procházka, Z. Lišková, L. Kormoš, M. Bartoš, T. Šikola: 

Kelvin Probe Force Microscopy of a Graphene/SiO2/Si System at Different Relative 

Humidity Related to an Application in Nanosensors, oral presentation at the conference 

International Conference on Vacuum Science + Technology (ICN+T 2014), July 2014, Vail, 

Colorado,USA, Abstracts Book, NM1-TuM9, 85. 

 

34. P. Procházka, J. Mach, J. Čechal, M. Bartošík, M. Bartoš, Z. Lišková, T. Šikola: Graphene 

growth on atomically flat copper surface, poster presentation at the conference European 

Conference on Surface Science (ECOSS-30), August/September, Antalya, Turkey, Abstracts 

Book, CAR + ADS P-15 - Mo – 650, 15. 

 

35. M. Bartoš, Z. Lišková, P. Procházka, M. Bartošík, M. Hrabovský, T. Šamořil, J. Mach, 

J. Spousta, T. Šikola, Humidity Sensing Properties of Graphene and Graphene Oxid, poster 

presentation at conference MRS Spring meeting & exhibit 2015, April 2015, San Francisco, 

California, USA, Abstract Book T11.61, 238. 

 

36. P. Procházka, J. Mach, J. Piastek, M. Bartošík, Z. Lišková, T. Šikola, Transport properties of 

polycrystalline CVD graphene during Gallium deposition, poster presentation at the 

conference European Conference on Surface Science (ECOSS-31), August/September, 

Barcelona, Spain, Abstract Book , P-Mo-029, 368. 

 

37. M. Konečný, M. Bartošík, P. Procházka, J. Mach, P. Varga, T. Šikola, Charge transfer 

between separated graphene sheets studied by Kelvin probe force microscopy in ambient 

conditions, poster presentation at the conference European Conference on Surface Science 

(ECOSS-31), August/September, Barcelona, Spain, Abstract Book , P-Mo-030, 369. 

 

38. J. Mach, T. Šamořil, P. Procházka, M. Bartošík, S. Voborný, K. A. Ermakov, T. Šikola, Low 

temperature selective growth of GaN single crystals on pristine and graphene modified 
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SiO2 substrates, poster presentation at the conference European Conference on Surface 

Science (ECOSS-31), August/September, Barcelona, Spain, Abstract Book, P-Tu-107, 520. 

 

39. M. Bartošík, J. Mach, P. Procházka, D. Nezval, J. Piastek, Z. Lišková, M. Hrabovský, L. 

Kormoš, T. Šikola, Electronic properties of CVD graphene upon gallium deposition, oral 

presentation at the conference International Vacuum Congress 20 (IVC-20), August, Busan, 

Korea, Abstract Book, NS/2DMD-01-5-O-M, 41. 

 

40. J. Mach, T. Šamořil, P. Procházka, M. Bartošík, J. Piastek, M. Kolíbal, T. Šikola, Low 

temperature selective growth of GaN single crystals with and without a metal core on 

pristine and patterned SiO2 substrates International Vacuum Congress 20 (IVC-20), August, 

Busan, Korea, Abstract Book, EMP/ASDD-06-3-O-TH, 134. 

 

41. M. Bartošík, J. Mach, P. Procházka, D. Nezval, J. Piastek, J. Hulva, V. Švarc, M. Konečný, L. 

Kormoš, T. Šikola, Electronic transport properties of graphene doped by gallium, poster 

presentation at the conference Graphene 2017, March 28-31, Barcelona, Spain. 

 

42. M. Bartošík, M. Konečný, J. Mach, V. Švarc, D. Nezval, J. Piastek, P. Procházka, A. Cahlík, T. 

Šikola: Kelvin Probe Force Microscopy and Calculation of Charge Transport in a 

Graphene/Silicon Dioxide System at Different Relative Humidity, oral presentation at the 

converence International Conference on Nanoscience 2018 (ICN+T 2018), July 22-27, Brno, 

Czech republic, Abstract Book TuM17. 

 

43. M. Konečný, V. Hegrová, P. Procházka, M. Bartošík, J. Mach, F. Ligmajer, M. Kolíbal, T. 

Šikola: Fabrication and Application of Graphene-Metal Hybrid Structures in Biosensing by 

Surface-Enhanced Raman Spectroscopy, poster presentation at the converence 

International Conference on Nanoscience 2018 (ICN+T 2018), July 22-27, Brno, Czech 

republic, Abstract Book 2D-05. 

 

44. J. Piastek, L. Kormoš, J. Mach, J. Maniš, D. Nezval, P. Procházka, V. Švarc, M. Bartošík, T. 

Natálie HonkováŠikola: Electrical properties of graphene layer covered by Gallium atoms, 

poster presentation at the converence International Conference on Nanoscience 2018 

(ICN+T 2018), July 22-27, Brno, Czech republic, Abstract Book 2D-14. 

 

45. J. Mach, J. Piastek, M. Čalkovsky, M. Bartošik, T. Šamořil, V. Čalkovsky, M. Konečný, T. 

Šikola: The deposition of Ga and GaN nanostructures with metal core, poster Presentation 

at the converence International Conference on Nanoscience 2018 (ICN+T 2018), July 22-27, 

Brno, Czech republic, Abstract Number: ICNT-0192 

 

46. V. Švarc, M. Bartošík, D. Nezval, J. Mach, M. Konečný, A. Tripský, J. Piastek, L. Kormoš, T. 

Šikola: The estimation of an AFM water bridge dimensions by the nano-sensor using a 

silicon dioxide surface conductivity response, oral presentation at the converence 

International Conference on Nanoscience 2018 (ICN+T 2018), July 22-27, Brno, Czech 

republic, Abstract Book NE-06. 

 

47. M. Bartošík, J. Mach, J. Piastek, D. Nezval, I. Mohelský, M. Konečný, L. Štrba, T. Šikola: 

Hysteresis in graphene humidity sensors and charge saturation, poster presentation at the 
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international conference Graphene Week 2019, September 23-27, Helsinki, Finnland, 

Abstract Book MON 21. 

 

48. J. Mach, Z. Édes, J. Piastek, J. Maniš, V. Čalkovský, M. Bartošík, M. Konečný, T. Šikola: 

Surface – Enhanced Raman Spectroscopy on Graphene surface tuning by single Ga 

droplets, poster presentation at the international conference Graphene Week 2019, 

September 23-27, Helsinki, Finnland , Abstract Book MON 17. 

 

Počet bodů 48 x 2/2 = 48 

1.2.7 Příspěvek ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia, vědecké 

konference 
(položka 11) 

1. BARTOŠÍK Miroslav, KOLÍBAL Miroslav, ČECHAL Jan, MACH Jindřich, SPOUSTA Jiří, ŠIKOLA 

Tomáš, Selektivní růst nanostruktur, Zpravodaj ČVS, 20 (2012), 9.  

 

2. VOBORNÝ Stanislav, MACH Jindřich, KOLÍBAL Miroslav, ČECHAL Jan, BÁBOR Petr, POTOČEK 

Michal, ŠIKOLA Tomáš: A Study of Early Periods of GaN Ultrathin Growth, Proceedings of the 

conference New Trends in Physics, VUT v Brně, Brno 2004, 270. 

 

Počet bodů 2 x 4/2 = 4 

1.2.8 Abstrakt ve sborníku národního nebo mezinárodního kongresu, sympozia, vědecké 

konference, příspěvek ve sborníku odborné konference 
(položka 13) 

1. KOLÍBAL Miroslav, MACH Jindřich, VYSTAVĚL Tomáš, ŠIKOLA Tomáš: Patterned growth of 

catalytic nanoparticles utilizing focused ion beam, přednáška na konferenci Mikroskopie 

2010, Nové Město na Moravě, Únor 2009, Program, Přednášky-7, p. 15. 

 

2. KOLÍBAL Miroslav, PEJCHAL Tomáš, MACH Jindřich, KALOUSEK Radek, NOVÁK Libor, 

VYSTAVĚL Tomáš, ŠIKOLA Tomáš, Real-time observations of germanium nanowire growth in 

scanning electron microscope, zvaná přednáška na konferenci Mikroskopie 2016, květen 

2016, Lednice, ČR (Program str. 26, OI-IN-1011). 

 

 

Počet bodů 2 x 1/2 = 1 

1.2.9 Získání externího grantu - řešitel  
(položka 24) 

TAČR – Standardní projekt 

Datum zahájení:  1. 3. 2019  

Doba řešení:  3 roky 

Název projektu:  AutoInsertion of Specimen Holder 

Pozice:  řešitel 

Registrační číslo projektu: TN01000008/27 

Počet bodů 1 x 6 = 6 
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B. Pedagogická činnost 
 

1.2.10 Pedagogické působení na vysoké škole  
(položka 1) 

Za každý rok pedagogického působení na vysoké škole na plný úvazek (částečné úvazky se 
sčítají), u externích učitelů se započítávají přednášky, praktika a cvičení metodikou používanou 
na VUT 
 
Úvazky na Fakultě strojního inženýrství (FSI) a na Středoevropském technologickém institutu 
(STI) VUT v Brně jako asistent / odborný asistent: 

Od Do Měsíců Úvazek 

17.10.2005 28.2.2007 4 0,1 

1.3.2006 Dosud (5.5.2021) 180 1 

 
Počet ročních plných úvazků (4 x 0,1 + 180 x 1,0) / 12 = 15,03 

 

Počet bodů 15,03 x 2 = 30,1 

 

1.2.11 Vedoucí obhájené bakalářské a diplomové práce  
(položka 4) 

Bakalářské práce 

1. KŘÁPEK Ondřej, Návrh a konstrukce efuzní cely pro přípravu ultratenkých vrstev. Brno, 2009. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

2. TIHLAŘÍK Jan, Vývoj atomárních a iontových svazkových zdrojů. Brno, 2010. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

3. DVOŘÁK Martin, Příprava ultratenkých vrstev SiN. Brno, 2011. Bakalářská práce. Vysoké učení 

technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

4. BERÁNEK Jiří, Studium růstu ultratenkých vrstev Au. Brno, 2011. Bakalářská práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

5. GLOSS Jonáš, Příprava a analýza nanostruktur v podmínkách UHV. Brno, 2012. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 

 

 

6. MAREŠ Petr, Selektivní růst GaN na modifikovaný substrát metodou FIB. Brno, 2012. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 

 

7. HULVA Jan, Selektivní růst GaN na SiN. Brno, 2012. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v 

Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 
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8. HORÁČEK Matěj, Návrh atomárního zdroje uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v 

podmínkách UHV. Brno, 2013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

9. ŠIKULA Marek, Návrh nového termálního disociačního zdroje kyslíkových atomů. Brno, 2013. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

10. KERN Michal, Optimalizace vysokofrekvenčního atomárního disociačního zdroje pro depozici 

GaN. Brno, 2013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 

inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

11. PIASTEK Jakub, Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z povrchu NCD. Brno, 

2013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

12. FLAJŠMANOVÁ Jana, Sekvenční růst GaN nanokrystalů na substrát SiO2 modifikovaný metodou 

FIB. Brno, 2013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 

Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

13. KURFÜRSTOVÁ Markéta, Grafenové struktury vhodné pro polem řízené tranzistory. Brno, 2014. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

14. BÁRDY Stanislav, Návrh aparatury pro VF plasmové leptání. Brno, 2014. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

15. ŘIHÁK Radek, Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Al. Brno, 2014. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 

 

16. HAMMEROVÁ Veronika, Studium rozhraní grafen/křemík užitím metody EBIC. Brno, 2014. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

17. MANIŠ Jaroslav, Studium molekulárních svazků organických materiálů. Brno, 2014. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 

 

18. HLAVIČKA Ivo, Ga modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si. Brno, 2015. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

19. ČALKOVSKÝ Martin, Příprava grafenových vrstev metodou MBE. Brno, 2015. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 
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20. HORÁK Stanislav, Návrh efuzní cely pro depozici ultratenkých vrstev Sn a Zn. Brno, 2016. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

21. ČALKOVSKÝ Vojtěch, Návrh zdroje atomů uhlíku pro přípravu grafenových vrstev v UHV. Brno, 

2016. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

22. MOHELSKÝ Ivan, GaN modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si. Brno, 

2018. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

23. MELICHÁREK Václav, Optimalizace termálního disociačního zdroje atomů vodíku pro SEM. 

Brno, 2018. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 

Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

24. NOVÁK Jakub, Depozice GaN nanokrystalů s Ga nanočásticemi. Brno, 2019. Bakalářská práce. 

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 
 

25. ŠIMEK Daniel, Optimalizace zařízení pro přípravu GaN nanostruktur. BRNO, 2019. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 
 

26. LIŠKA Petr, Optimalizace zdroje atomů uhlíku pro růst grafenových vrstev metodou MBE. BRNO, 

2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 
 

27. SEVERA Jiří, Příprava grafenových membrán vhodných pro depozici Ga, BRNO, 2019. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 
 

28. KOSTKA Marek, Detekce UV záření pomocí Grafen/GaN struktur. BRNO, 2021. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 
 

29. MIKERÁSEK Vojtěch, Kyslíkem modifikované grafenové struktury pro biosenzory. BRNO, 2021. 

Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 
 

30. ZÁLEŠÁK Marek, Optimalizace iontového zdroje se sedlovým polem. BRNO, 2021. Bakalářská 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 
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Diplomové práce 

1. ŠAMOŘIL Tomáš, Vývoj atomárních a iontových svazkových zdrojů. Brno, 2009. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 

 

2. PROCHÁZKA Pavel,  Příprava grafenu metodou CVD. Brno, 2012. Diplomová práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

3. DVOŘÁK Martin, Depozice Ga a GaN ultratenkých vrstev na grafenový substrát. Brno, 2013. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

4. MAREŠ, Petr, Depozice Ga a GaN nanostruktur na křemíkový a grafenový substrát. Brno, 

2014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

5. HULVA Jan, Příprava a charakterizace elektrických vlastností CVD grafenových monokrystalů. 

Brno, 2014. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 

Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

6. ZAHRADNÍČEK Radim, Schottkyho solární články na rozhraní grafen/křemík. Brno, 2014. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

7. PIASTEK Jakub, Příprava grafenových vrstev pokrytých Ga atomy a charakterizace jejich 

elektrických vlastností. Brno, 2015. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta 

strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

8. ŘIHÁK Radek, Depozice Al a AlN ultratenkých vrstev na křemíkový a grafenový substrát. Brno, 

2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

9. BÁRDY Stanislav, Depozice Ga a GaN nanostruktur na vodíkem modifikovaný grafenový 

substrát. Brno, 2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 

inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 

 

10. MANIŠ Jaroslav, Modifikace grafenových struktur ionty o nízké energii (E<100 eV). Brno, 

2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

11. KURFÜRSTOVÁ Markéta, Vodíkem modifikované grafenové struktury pro polem řízené 
tranzistory. Brno, 2016. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 

inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství. 
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12. HAMMEROVÁ Veronika, Depozice Ga a GaN nanostruktur na grafenový substrát. Brno, 

2017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

13. ČALKOVSKÝ Martin, Depozice Ga a GaN nanostruktur s kovovým jádrem. Brno, 2017. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

 

14. ČALKOVSKÝ Vojtěch, Depozice a charakterizace GaN nanostruktur s kovovým 
jádrem. Brno, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního 

inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství.  

 

15. HORÁK Stanislav, Optimalizace zařízení pro měření studené emise elektronů z 
povrchu GaN nanokrystalů. Brno, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, 

Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství.  

 

16. CAESAR Radek, Depozice CaF2 ultratenkých vrstev na grafenový substrát. Brno, 2020. 

Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

17. MELICHÁREK Václav, Návrh manipulátoru pro TEM. Brno, 2020. Diplomová práce. Vysoké 

učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního inženýrství.  

 

18. NOVÁK Jakub, Depozice Ga a GaN nanostruktur na křemíkový a grafenový substrát.  Brno, 

2021. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav 

fyzikálního inženýrství. 

 

19. SEVERA Jiří, Depozice Ga nanostruktur na grafenové membrány. Brno, 2021. Diplomová 

práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav fyzikálního 

inženýrství. 

 

 

Počet bodů 30 x 1 + 19 x 2 = 68 

1.2.12 Vytvoření významné výukové pomůcky 
(položka 9) 

 Soubor interaktivních úloh pro teoretické cvičení pro výuku předmětu Fyzika I bakalářského 
studijního programu, internetová stránka ÚFI FSI VUT 
(http://physics.fme.vutbr.cz/ufi.php?Action=0&Id=102)  

 

Počet bodů 1 x 10 = 10 
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2 Doporučená hlediska hodnocení pro habilitační řízení na FSI 

(22.5.2020) 
 

Habilitační řízení 
Aplikovaná fyzika 

Publikace 
Scopus/WoS* 

Publikace s IF/z toho 
hlavní nebo 

korespondující autor* 

Počet citací dle WoS 
bez autocitací* 

minimální doporučené 
počty 

20 10/3 20 

Dosažené počty 
žadatelem 

25 20/5 132 

* Jeden udělený patent může nahradit až 5 publikací Scopus/WoS, 2 publikace s IF a 3 citace dle WoS 

bez autocitací.  

2.1 Web of Science 
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2.2 Scopus  

 

2.3 Patent 
 

1. MACH Jindřich, ŠIKOLA Tomáš, Zařízení k nanášení ultratenkých vrstev, číslo patentu 

303867. 80 %. 

  

2.4 Pedagogická činnost  
 

 Minimální doporučený počet Počet uchazeče 

výuky po absolvování 
doktorského studia 

(semestrů) 

 
6 

 
21 

Vedoucí obhájených 
bakalářských nebo 
diplomových prací. 

 
5 

 
49 

3 Souhrnné vlastní vyjádření k hodnocení  
Dle mého názoru byla mnou splněna kritéria minimálních požadavku na habilitační řízení.  Ve vědecké 

části A bylo dosaženo celkem 725,5 bodů z požadovaných 140 bodů. Během mé vědecké činnosti bylo 

publikováno 20 vědeckých článků v IF časopisech. Tato publikační činnost byla ve 132 případech 

citována převážně zahraničními autory.  Navíc bylo vyvinuto 13 unikátních vědeckých zařízení 

sloužících ve vědecké oblasti studia nanostrukturních materiálů.  

V pedagogické části B bylo dosaženo 108 bodů z požadovaných 40 bodů. V současné době jsem školitel 

specialista 4 studentů doktorského studia, z nichž 2 studenti plánují úspěšné obhájení doktorské práce 

do konce kalendářního roku. Během mého působení na FSI bylo pod mým vedením úspěšně obhájeno 

49 závěrečných prací.  

Po celkovém sečtení vědecké a pedagogické části hodnocení bylo dosaženo 833,5 bodů 

z požadovaných 180 bodů.  


